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Bariumstrontiumtitanat (BST) ist als steuerbares Dielektrikum ein sehr viel
versprechendes Material im Rahmen der Entwicklung von passiven, elektrisch
steuerbaren Hochfrequenz-Bauteilen, u. a. fiir beriihrungslose Sensoren oder fir den
Mobilfunkbereich. Die gewiinschten Materialeigenschaften lassen sich durch den
Einsatz von verschiedensten Dotierungsmaterialen gezielt einstellen. So beeinflusst
z.B. Eisen als Akzeptordotierung auf dem B-Platz der ABQ; Perowskitstruktur
besonders positiv den Verlustfaktor tans von BST.

Ein viel versprechender Ansatz zur Herstellung von BST Dinnschichten mit
homogener Dotierungsverteilung ist HF-Magnetron-Co-Sputtern [1]. Hierbei wird ein
keramisches Basistarget verwendet und das jeweilige Dopant als Metalifolie
radialsymmetrisch darauf befestigt. Durch reaktive Prozessfiihrung wird die Dotierung
in oxidischer Form in die Schicht eingebracht.

Dieser Beitrag fokussiert auf die umfassende Charakterisierung von dotierten BST
Dinnschichten in Abhéngigkeit von den zentralen Prozessparametern Eisenfliche,
Sputter-Gasdruck  und  Gaszusammensetzung. Hierbei liefet  Réntgen-
Photoelektronenspekiroskopie (XPS) die notwendigen Aussagen Uber chemische
Bindungszustdnde und Rutherford Rulckstreu Spektrometrie (RBS) quantitative
Informationen zum Elementinventar.
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